




























专利名称(译) 用于深脑刺激与神经调控的超声面阵探头及其制备方法

公开(公告)号 CN105708491A 公开(公告)日 2016-06-29

申请号 CN201410728004.1 申请日 2014-12-03

[标]申请(专利权)人(译) 深圳先进技术研究院

申请(专利权)人(译) 中国科学院深圳先进技术研究院

当前申请(专利权)人(译) 中国科学院深圳先进技术研究院

[标]发明人 郑海荣
郭瑞彪
钱明
李永川
薛术
陈然然

发明人 郑海荣
郭瑞彪
钱明
李永川
薛术
陈然然

IPC分类号 A61B8/00

代理人(译) 吴平

其他公开文献 CN105708491B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

用于深脑刺激与神经调控的超声面阵探头及其制备方法首先制备出M*N
型压电复合材料，溅射电极层后进行电极切割划分，此切割工艺将相对
面的电极信号引线引在同一面。然后添加第一匹配层、第二匹配层和声
透镜。最后用镂空的FPC板焊在面阵的行电极或列电极上。再添加背衬
层，用外壳将以上制备的探头封装。采用压电复合材料阵列单面行、列
接线方式，每个阵元的工作状态由电压在某一行(或列)、某一列(或行)的
通或断来选择控制，减少引线数目。同时，采用单面集中引线方式更加
简单、快捷、可靠。因此，对匹配层、背衬层是否导电没有限制，并且
不用切割匹配层、背衬材料，降低了工艺难度和复杂度。
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